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Examen de Electrónica Avanzada 1
01/02/2024

Resolver cada problema en hojas separadas y utilizando solo una carilla de la hoja.
Duración de la prueba: 3 horas.
La prueba es sin material e individual.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

Problema 1: (38  puntos)

Se tiene un circuito cuyo equivalente en señal se muestra en la Figura 1, siendo la polarización tal
que ambos transistores operan en la zona activa con corriente continua igual a Io. 
a) Determinar la capacidad vista desde la base de Qa en función de las capacidades  Cπ  y Cμ  de 

Qa.
En el circuito de la Figura 2, +Iin/2, -Iin/2 son fuentes de corriente de señal. 
b) Calcular la frecuencia de corte superior de la transferencia Vout/Iin (se sugiere aprovechar la 

simetría del circuito).

Datos: 
Io = 10mA
Todos los transistores tienen fT  = 60MHz @ IC = 5mA, Cμ = 5 pF, Cje = 60 pF,  = 300 y
RL= 50 . Vcc y -Vcc son tales que todos los transistores operan en zona activa.
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Problema 2: (36  puntos)

Para el circuito de la Figura considere que las tensiones Vin+ y  Vin- son tales que el circuito está 
polarizado adecuadamente para funcionar como amplificador. 

a) Determine la resistencia de entrada diferencial
b) Halle la ganancia diferencial Ad = VO / (Vin+ − Vin-) en baja frecuencia.
c) Determine la relación de rechazo al modo común (CMRR). 
d) Calcule la frecuencia de transición (fT) del circuito. 
e) Determine el rango de entrada en modo común (ICMR).

Datos:
Rc = 10 kΩ, C1 = 220 pF, C2 = Ω, C1 = 220 pF, C2 = ∞, Vcc = 10 V, I0 = 2 mA. 
Transistores idénticos: β = 100, VEB = 0.6 V, VECSAT = 0.3 V, VA = 100 V.
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Pregunta : (26  puntos)

Considere el circuito de la Figura  donde la entrada es sinusoidal y su amplitud puede tomar valores 
entre 0 y 5 Vpico.
Suponiendo que el β  y |Vt| de los transistores M1 y M2 y el valor de RL son tales que se puede 
despreciar la caída de tensión en vGS : 
a) Calcular la máxima eficiencia del circuito especificando para que amplitud de entrada se produce.
b)Calcular la máxima potencia disipada en M1 y M2 especificando para que valor de amplitud de 
entrada se produce.
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